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 Glossary & Comments 

 

箇所 原語・原文 訳語・訳文＆コメント 

 貴所ケース番号 000000 

 idaケース番号 YYYYYYY 

 翻訳者コード PE000000 

 チェック担当 PC000000 

書式 フォント Times New Roman 

 フォントサイズ １２ｐ 

 ページの余白 上下左右とも２．５ｍｍ 

 行数 ２８行 

 行送り ２４．３５ｐｔ 

グロサリー 

 ガスセンサ gas sensor 

 電界効果型トランジスタ field-effect transistor 

 ゲート絶縁膜 gate insulation film 

要約書 

 原文通り翻訳させていただきました。そのため、１５０ワードを超えて

おります。１５０ワード内に収まるよう、以下にアレンジして訳出さ

せていただきました。 

 

A gas sensor includes two field-effect transistors, gate insulation 

films, gate electrodes, a first gate electrode, and a second gate 

electrode.  The gate insulation films are over the respective two 

field-effect transistors.  The gate electrodes are over the 

respective gate insulation films and the respective two field-effect 

transistors.  The first gate electrode is on one of the two 

field-effect transistors.  The second gate electrode is on another 

one of the two field-effect transistors.   (73 words) 

 

 


